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M S M O R I  1 D E S C R I P T I V A .
*

para un oertlfloadlo do adición a la  patente de invención número 

93,385 por "SISTEMA HE OTRO DE SLBMBHTOS HIDROELECTRICOS'’ ( sé p t i­

mo grupo, c lase  61) a favor de Don Manuel Loring y Martínez, 

Exorno. S r . Conde de Miéres, residente en Miere3 del Camino, (As­

tu r ia s ) .

Se describe en la  memoria principal la  manera de e sta r  cons­

titu id o s lo s  electrodos p ositivos y negativos de estos nuevos a- 

oumuladores: Vamos en e sta  memoria de adición a concretar más y 

a d escrib ir  algunos perfeccionamientos en ese punto.

Los electrodos p o sitiv o s , que en la  memoria principal apa­

recen constitu idos en esencia por la  esponja de p lata , adquie­

ren lina, e fic ie n c ia  mayor, s i  la  esponja de p la ta  se une en con­

tacto íntimo con un conductor que sea insensible a l  ataque de lo s 

halógenos contenidos en e l e le c tró l ito .
Ese cuerpo conductor, siendo in atacab le , presentará dos pro­

piedades s in g u la re s .-  Primera, por ser inatacable será  más e le c ­

tropositivo  que la  p la ta , tenderá a sostener un potencial más e- 

levado que e l  de Ó3t a , y a l  estar unido con e l l a  en corto o ircu i-  

to tenderá a orear una fuerte corriente lo c a l cuyo íntimo meca­

nismo y resu ltados, son lo s  sigu ien tes: Los iones p ositivo s -zinc 

é hidrógeno- van sobre e l  conductor inatacable para regenerar con 

lo s  halógenos l ib re s  e l  hidráoido y l a  sal^ mientras lo s  iones 

negativos — cloro ,lbr orno, yod o— se precipitan  sobre l a  p la ta  hasta 

que la  satu ran .- De este modo tan sen cillo  se acrecienta y ace­

le ra  la  succión que la  esponja de p lata  debe hacer de lo s  haló­

genos del baño.
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l a  segunda propiedad que e l  oonduotor inatacable ofrece es 

la  de presentar su s su p erfic ie s in a lte rab le s y 3 iempre igualmen­

te conductoras’,' para su p lir  e l decaimiento de la  conductividad 

de l a  p lata en e l  largo periodo en que é sta  se h a lla  fuertemente 
halogenada*

Por ultimo, en cuanto a lo s electrodos negativos; ind icare­

mos una importante m ejora*- Para que e l  depósito de zinc fuera 

adhe rente, comprimido y liso  no se apuntaba en la  memoria prin­

c ip a l otro recurso que una déb il acidez debida a algún hidrácido* 
E3ta acidez, capaz ya de azulear e l  papel ro jo  del Gongo, 

da fácilmente lu gar, sobre todo ayudada de lo s halógenos lib re s  

a  una fuerte corrosión sobre zinc, lo  que obliga a l  U30 de d ia ­
fragmas •

Bn esta  memoria exponemos un procedimiento que permite pres­

cindir de la. acidez, suprimir en consecuencia lo s  diafragmas y 

obtener no obstante un seguro y perfecto depósito de sino en ba­

so neutro*- Consiste en hacer que l a s  placas negativas sean más 

la rg as y mas anchas que la s  placas p o sit iv a s ;1 para que en todo 

caso la s  lín eas de corriente que van de ¿a ta s  a aquellas corran 
siempre p ara le las ó divergentes*

I O T A

Se declara de novedad y de propia invención la  siguiente

R E I T I O m c i O I

Sistema neutro de elementos h id ro e léctrico s, caracterizado 
además de lo ya reivindicado,

l c * “ Por emplear como electrodo positivo un conductor ina­
tacable enlazado con p lata*

2£*- Por la  novedad de que la  perfección del depósito g a l­

vánico de zinc se logre haciendo que lo s electrodos negativos
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asan máa largos y más anohos que loa correspondíentes e le c tro ­

dos positivos*

l a  adición a l a  patente prin cipal Hfi 93,385 ha de recaer 

por "SISTBMJL HBUTRO DB ELEMENTOS HIDROELECTRICOS" (séptimo gru­

po, clase 61) segdn se describe y reiv ind ica en la  presente me­
moria*

Madrid 27 de Octubre 1925* 

pp: Manuel loring y Martínez,Exorno. 
S r . Conde de Miere3*
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